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摘要(译)

薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）及其制造方法。制造方法包括在透
明基板上沉积第一金属层，图案化第一金属层以形成至少两个相邻的栅
电极，在栅电极上形成栅极绝缘层，在绝缘层上形成半导体层，图案化
半导体将所述第二金属层沉积在所述透明基板上，图案化所述第二金属
层以形成源/漏电极层，以及在所述透明基板上沉积绝缘层。通过绝缘
层，源/漏电极层和栅极绝缘层限定接触孔，从而在相邻的栅电极之间暴
露透明衬底的一部分表面。透明导电层沉积在透明基板上，并且在接触
孔的正上方形成遮光基质。
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